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川上 博貴, 近藤 健太, 直井 美貴, 富田 卓朗 : 連続波レーザーアニールによるSiC上へのNi電極作製と評価, 第35回電子材料シンポジウム, 114, 338, Fr1-5, 2016年7月.
荒木 佑馬, 新部 正人, 川上 烈生, 竹平 徳崇, 中野 由崇 : 酸素プラズマ処理したTiO2薄膜のXPSおよびNEXAFS法による組成・ダメージと触媒活性の相関, 第52回X線分析討論会, 2016年10月.
岡本 裕, 髙島 祐介, 直井 美貴 : サブ波長周期構造電極を有する低光損失偏光UV-LEDの理論的検討, LED総合フォーラム2016in徳島, P-3, 2016年12月.
佐竹 正行, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 : FDTD法を用いたサブ波長周期構造によるLED放射パターンの理論的検討, LED総合フォーラム2016in徳島, P-4, 2016年12月.
原口 雅宣, 木内 陽介, 北田 貴弘, 永瀬 雅夫, 安井 武史, 宮脇 克行, 髙橋 章, 岡久 稔也 : LEDライフイノベーション総合プラットフォーム推進事業におけるテラヘルツLED応用基盤技術に関する取り組み, LED総合フォーラム2016in徳島 論文集, 201-202, 2016年12月.
川上 烈生, 宮脇 克行, 白井 昭博, 東 知里, 冨士本 賢吾, 大塩 誠二, 山路 諭, 吉田 雅彦, 大西 和男, 大野 民之助, 松下 俊雄 : LED光触媒ナノ粒子を使った鮮度保持技術の開発, LED総合フォーラム2016 in 徳島, 157-160, 2016年12月.
富田 卓朗 : (invited) フェムト秒レーザー照射を用いた原子拡散の新展開, 第12回励起ナノプロセス研究会, 2017年3月.
永瀬 雅夫, 他 : ナノカーボンの応用と実用化, --- ―フラーレン,ナノチューブ,グラフェンを中心に― <普及版> ---, 株式会社 シーエムシー出版, 東京, 2017年10月.
Yuyu Bu, Jing Tian, Zhiwei Chen, Fenghui Tian and Jin-Ping Ao : Optimization of the photoelectrochemical performance of Mo-doped BiVO4 photoanode by controlling the metal-oxygen bonds state on (020) facet, Advanced Materials Interfaces, 4, 10, 1601235-1-1601235-9, 2017.
Kitaoka Makoto, Nagahama Takuya, Nakamura Kohta, Aritsuki Takuya, Takashima Kazuya, Yasuhide Ohno and Masao Nagase : Carrier doping effect of humidity for single-crystal graphene on SiC, Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes), 56, 8, 085102-(4pp), 2017.
Takuro Tomita, Manato Deki, Eizo Yanagita, Yota Bando, Yoshiki Naoi, Takahiro Makino and Takeshi Ohshima : Femtosecond-Laser-Induced Defects on Silicon Carbide Probed by Electrical Conductivity, Journal of Laser Micro/Nanoengineering, 12, 2, 72-75, 2017.
Yuusuke Takashima, Masato Tanabe, Masanobu Haraguchi and Yoshiki Naoi : Ultraviolet polarizer with a Ge subwavelength grating, Applied Optics, 56, 29, 8224-8229, 2017.
Yoshitaka Nakano, Retsuo Kawakami and Masahito Niibe : Generation of Electrical Damage in n-GaN Films Following Treatment in a CF4 Plasma, Applied Physics Express, 10, 116201-1-116201-4, 2017.
Tatsuya Okada, Takuro Tomita, Tomoyuki Ueki, Yuki Masai, Yota Bando and Yasuhiro Tanaka : Femtosecond-laser-induced modifications on the surface of a single-crystalline diamond, Japanese Journal of Applied Physics, 56, 11, 112701-1-112701-5, 2017.
Ruiling Wang, Tian Xie, Zhiyong Sun, Taofei Pu and Jin-Ping Ao : Graphene quantum dot modified g-C3N4 for enhanced photocatalytic oxidation of ammonia performance, RSC Advances, 7, 81, 51687-51694, 2017.
Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Ryo Tanaka, Chisato Azuma and Takashi Mukai : Characteristics of N2 and O2 Plasma-Induced Damages on AlGaN Thin Film Surfaces, Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 214, 11, 1700393-1-1700393-7, 2017.
Mitsuno Takanori, Taniguchi Yoshiaki, Yasuhide Ohno and Masao Nagase : Ion sensitivity of large-area epitaxial graphene film on SiC substrate, Applied Physics Letters, 111, 213103-(4pp), 2017.
Chen Ching-Hsiu, Huang Yu-Ling, Huang Kai, Ayalew Assamen Ejigu, Chao Liang-Chiun and Jin-Ping Ao : Controlled oxidation state of silver oxide thin films deposited by an integrated anode layer ion source ion beam sputter module, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 412, 41-45, 2017.
Nguyen Thanh Tung, Phan Trong Tue, Truong Ngoc Thi Lien, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Koichi Nishigaki, Manish Biyani and Yuzuru Takamura : Peptide aptamer-modified single-walled carbon nanotube-based transistors for high-performance biosensors, Scientific Reports, 7, 1, 17881, 2017.
Yuyu Bu, Zhuoyuan Chen, Jin-Ping Ao, Jian Hou and Mingxian Sun : Study of the photoelectrochemical cathodic protection mechanism for steel based on the SrTiO3-TiO2 composite, Journal of Alloys and Compounds, 730, 1214-1224, 2018.
Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi and Yoshiki Naoi : High-sensitivity refractive index sensor with normal incident geometry using a subwavelength grating operating near the ultraviolet wavelength, Sensors and Actuators B: Chemical, 255, 2, 1711-1715, 2018.
Tian Xie, Tao Zheng, Ruiling Wang, Yuyu Bu and Jin-Ping Ao : Fabrication of CuOx thin-film photocathodes by magnetron reactive sputtering for photoelectrochemical water reduction, Green Energy & Environment, 3, 3, 239-246, 2018.
Liuan Li, Zhangcheng Liu, Lei Wang, Baijun zhang, Yang Liu and Jin-Ping Ao : Self-powered GaN ultraviolet photodetectors with p-NiO electrode grown by thermal oxidation, Materials Science in Semiconductor Processing, 76, 61-64, 2018.
Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Yuma Araki, Yuki Yoshitani, Chisato Azuma and Takashi Mukai : Characteristics of TiO2 Thin Films Surfaces Treated by O2 Plasma in Dielectric Barrier Discharge with the Assistance of External Heating, Vacuum, 152, 265-271, 2018.
永瀬 雅夫 : グラフェン基板上への異種機能集積化について, --- 特集/Heterogeneous Integration ---, エレクトロニクス実装学会誌, 20, 6, 382-386, 2017年.
Tatsuya Okada, Takuro Tomita, Tomoyuki Ueki, Takuya Hashimoto, Hiroki Kawakami, Yuki Fuchikami, Hiromu Hisazawa and Yasuhiro Tanaka : Low-temperature diffusion assisted by femtosecond laser-induced modifications at Ni/SiC interface, Applied Physics Express, 11, 1, 016502-1-016502-4, 2018.
Li Chao, Huang Zhonghui, Wang Jianfeng, Xu Ke, Jin-Ping Ao and Liu Xinke : Vertical GaN Schottky barrier diodes with record high current Ion/Ioff Ratio (~2.3×1010) on free-standing GaN wafer, Materials Research Society (MRS) Spring Meeting, Arizona, USA, Apr. 2017.
Jin-Ping Ao, Lei Wang, Yuyu Bu and Liu Xinke : Development of AlGaN/GaN Ion-Sensitive Field-Effect Transistors, 2017 International Symposium on Single Crystal Diamond and its Electronics, Xian, China, Jun. 2017.
Shiro Sakai : Multi-wavelength AlGaInN-LEDs, Collaborative Conference on Materials Research, 422, Jeju island, South Korea, Jun. 2017.
Masao Nagase : Epitaxial graphene on SiC for new functional devices, --- [invited] ---, Collaborative Conference on Materials Research (CCMR) 2017, Jeju, Korea, Jun. 2017.
Masao Nagase : Single-Crystal graphene on SiC substrate: growth and applications, --- [invited] ---, 2017 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD), Gyeongju, Korea, Jul. 2017.
Retsuo Kawakami, Kengo Fujimoto, Masahito Niibe, Yuma Araki, Yoshitaka Nakano and Takashi Mukai : TiO2 Thin Film Surfaces Treated by O2 Plasma in Dielectric Barrier Discharge with Assistance of Heat Treatment, Proceedings of 14th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes, 274-277, Kanazawa, Jul. 2017.
Masao Nagase : Large-scale epitaxial graphene fabricated by high-temperature graphitization of SiC substrate, --- [Plenary] ---, International Conference on Advanced Materials Development & Performance (AMDP) 2017, Pune, India, Jul. 2017.
Tsuyoshi Tsuda, Mikito Yasuzawa, Yasuhide Ohno and Masao Nagase : Electrical characteristic evaluation of Graphene on SiC, International Conference on Advanced Materials Development and Performance 2017, Pune, Jul. 2017.
Yoshitaka Nakano, Retsuo Kawakami and Masahito Niibe : Generation Behavior of Electrical Damage Introduced into n-GaN Films by CF4 Plasma Treatments, 29th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS), Matsue, Aug. 2017.
Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi and Yoshiki Naoi : Normal incident type detection of the refractive index using subwavelength grating at violet wavelength, The 24th Congress of the International Comission for Optics, Th1G-07, Tokyo, Aug. 2017.
Yoshiaki Taniguchi, Tsubasa Milki, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Yukihiro Arakawa, Yasushi Imada, Keiji Minagawa and Mikito Yasuzawa : Intrinsic response of protein adsorption to graphene film on SiC substrate, Proceedings of 2017 International Conference on Solid State Devices and Materials, Sep. 2017.
Jin-Ping Ao : Demonstration of AlGaN/GaN Ion-Sensitive Field-Effect Transistors by Surface Modification, The 8th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors, Sep. 2017.
Qian Huang, Taofei Pu, Jincheng Zhang, Yue Hao and Jin-Ping Ao : Enhancement-mode GaN HEMTs with p-GaN cap layer and i-GaN blocking layer, The 8th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors, Sep. 2017.
Xinke Liu, Hong Gu, Kuilong Li, Lunchun Guo, Jianfeng Wang, Hao-Chung Kuo, Ke Xu and Jin-Ping Ao : AlGaN/GaN hign electron mobility transistors on free-standing wafer, The 8th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors, Qingdao, China, Sep. 2017.
Y. Y. Bu, R. L. Wang, T. Xie, Y. P. Zhang and Jin-Ping Ao : Defect modified photoanodes for photoelectrocatalytic water splitting, 13th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XII), Oct. 2017.
Masahito Niibe, Ryo Tanaka, Retsuo Kawakami, Yoshitaka Nakano and Takashi Mukai : Surface Structure Analysis of AlGaN Thin Films Damaged by Oxygen and Nitrogen Plasmas, The 8th International Symposium on Surface Science (ISSS-8), Tsukuba, Oct. 2017.
Hiroyuki Katayama, Yuki Yamasaki, Hiroki Kawakami, Yoshiki Naoi and Takuro Tomita : Annealing of Ni/Au electrode on p-GaN by femtosecond laser irradiation, International Workshop on UV Materials and Devices 2017, We-P3, Fukuoka, Nov. 2017.
Hiroki Kawakami, Yoshiki Naoi and Takuro Tomita : Formation of Ni ohmic electrode on SiC by femtosecond laser irradiation associated with thermal annealing, International Workshop on UV Materials and Devices 2017, We-P5, Fukuoka, Nov. 2017.
Yu Okamoto, Yuusuke Takashima and Yoshiki Naoi : Characterization of polarized ultraviolet light emitting diode by using subwavelength grating electrode, International Workshop on UV Materials and Devices 2017, We-18, Fukuoka, Nov. 2017.
Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi and Yoshiki Naoi : Magnetic field sensing by bi-layer Ni-based subwavelength periodic structure operating visible wavelength region, The 22nd Microoptics Conference, 256-257, Tokyo, Nov. 2017.
Kitaoka Makoto, Nakamura Kota, Teratani Hitoshi, Yasuhide Ohno and Masao Nagase : Water adsorption and desorption for graphene on SiC, International Symposium on Epitaxial Graphene 2017 (ISEG-2017), P6, 44, Nagoya, Japan, Nov. 2017.
Yasuhide Ohno, Yoshiaki Taniguchi and Masao Nagase : Electrical characteristics of positively and negatively charged protein adsorption to epitaxial graphene film on SiC substrate, Proceedings of 2017 Workshop on Innovative Nanoscale Devices and Systems, Nov. 2017.
Tian Xie, Ruiling Wang, Yuyu Bu and Jin-Ping Ao : Fabrication and Photoelectrochemical Evaluation of CuxO Thin Film Photocathodes Grown by Magnetron Reactive Sputtering, 10th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 11th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science, Mar. 2018.
Ruiling Wang, Yuyu Bu, Tian Xie and Jin-Ping Ao : Photoelectrochemical Performance of BiVO4-based Photoanodes with A Z-scheme, 10th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 11th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science, Mar. 2018.
Ryo Hiramura and Katsushi Nishino : Crystal Growth of Gallium Oxide by Direct Synthesis Method, 4th International Forum on Advanced Technologies, Tokushima, Mar. 2018.
Takaya Shimada and Katsushi Nishino : Characterization of dislocations in sublimation-grown AlN crystals, 4th International Forum on Advanced Technologies, Tokushima, Mar. 2018.
永瀬 雅夫 : SiC上グラフェンの 各種顕微鏡法による 観察・評価, --- [招待講演] ---, 第32回 材料解析テクノフォーラム, 2017年7月.
木村 幸将, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 : SiCグラフェン積層構造における電気特性の角度依存性, 第8回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ, P1, 2017年7月.
森高 恭平, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 : イオン性ゲルを用いたSiC上グラフェンデバイスの特性評価, 第8回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ, P8, 2017年7月.
草葉 啓太, 髙島 祐介, 直井 美貴, 原口 雅宣 : 導波構造上にサブ波長周期構造を実装した可視域二波長帯光検出器の開発, 2017年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会, Ep-5, 2017年7月.
二村 大, 川上 博貴, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也, 田中 康弘 : ダイヤモンド単結晶表面におけるフェムト秒レーザ照射誘起改質, 2017年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会講演概要集, 55, 2017年7月.
谷口 嘉昭, 三木 翼, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 今田 泰嗣, 南川 慶二, 安澤 幹人 : ホスホリルコリン修飾によるグラフェン表面のタンパク質吸着抑制, 電子デバイス研究会(ED), 13, 2017年8月.
二村 大, 川上 博貴, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也, 田中 康弘 : ダイヤモンド単結晶表面へのフェムト秒レーザ照射による改質導入, 日本金属学会第57回中国四国支部講演大会講演概要集, A21, 2017年8月.
髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 : 2層Niサブ波長周期構造を用いた微小磁場検出, 第78回応用物理学会秋季学術講演会, 6p-PA3-12, 2017年9月.
松井 一史, 中村 晃大, 北岡 誠, 谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 : ケルビンフォース顕微鏡を用いた SiC 上グラフェン構造水層の観察, 第78回応用物理学会秋季学術講演会(応物2017秋), 7p-C16-14, 15-165-(1pp), 2017年9月.
二村 大, 川上 博貴, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也, 田中 康弘 : フェムト秒レーザ照射によるダイヤモンド単結晶表面への改質導入とアニールに伴う変化, 第78回応用物理学会秋季学術講演会, 7p-S45-12, 2017年9月.
川上 博貴, 直井 美貴, 富田 卓朗 : フェムト秒レーザー照射により作製したSiC上Ni電極の電気特性評価, 第78回応用物理学会秋季学術講演会, 8a-A410-2, 2017年9月.
杉岡 賢人, 谷口 嘉昭, 三木 翼, 田原 雅章, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 南川 慶二, 今田 泰嗣, 安澤 幹人 : SiC グラフェンを用いた親水化処理における修飾分子依存性, 第78回応用物理学会秋季学術講演会(応物2017秋), 8a-C16-16, 15-186-(1pp), 2017年9月.
川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 芳谷 勇樹, 東 知里, 向井 孝志 : 光触媒TiO2薄膜への加熱を伴うO2 DBDプラズマ処理効果, 平成29年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集, 42, 2017年9月.
草葉 啓太, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 : サブ波長周期構造を利用した光導波路モー ド共鳴による可視域二波長帯光検出, 日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2017, 1pP2, 2017年11月.
岡本 裕, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 : サブ波長周期金属ストライプ電極を用いた 偏光 UV-LED, 日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2017, 1pP3, 2017年11月.
髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 : Ni ナノ回折格子を用いた垂直入射型微小磁場検出, 日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2017, 1pP4, 2017年11月.
川上 博貴, 直井 美貴, 富田 卓朗 : SiC と金属の界面におけるフェムト秒レーザー照射支援アニール, 先進パワー半導体分科会第4回講演会, IIB-8, 2017年11月.
竹中 一将, 板東 洋太, 滝谷 悠介, 山口 誠, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也, 富田 卓朗 : サブミクロン厚SiCにおける極性面に依存したラマンスペクトル, 先進パワー半導体分科会第4回講演会, IIA-20, 2017年11月.
谷口 嘉昭, 三木 翼, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 今田 泰嗣, 南川 慶二, 安澤 幹人 : ホスホリルコリン修飾グラフェンのタンパク質吸着特性, 第9回「集積化MEMSシンボジウム」, 02am2-B-2-(3pp), 2017年11月.
竹中 一将, 板東 洋太, 滝谷 悠介, 山口 誠, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也, 富田 卓朗 : SiCのサブミクロン厚領域におけるラマンスペクトルの数値計算, 第28回光物性研究会, IIA-68, 2017年12月.
谷口 嘉昭, 三木 翼, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 今田 泰嗣, 南川 慶二, 安澤 幹人 : 分子修飾技術を用いたグラフェン表面のタンパク質吸着抑制, 平成 29 年度第 4 回半導体エレクトロニクス部門委員会・講演会, P10-(4pp), 2018年1月.
河村 祐輔, 森本 征士, 北岡 誠, 田原 雅章, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 : 顕微ラマン分光法による機能化 iC 上グラフェンの応力とキャリア密度の定量評価, 平成 29 年度第1回半導体エレクトロニクス部門委員会・講演会, P9-(4pp), 2018年1月.
田原 雅章, 河村 祐輔, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 : SiC 上グラフェン高品質化に向けたグラフェン成長過程の解明, 平成 29 年度第1回半導体エレクトロニクス部門委員会・講演会, P8-(4pp), 2018年1月.
永瀬 雅夫 : SiC 上グラフェンのデバイス応用, --- [招待講演] ---, 平成 29 年度第1回半導体エレクトロニクス部門委員会・講演会, I-2-(), 2018年1月.
寺谷 仁志, 北岡 誠, 松井 一史, 田原 雅章, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 : SiC 上グラフェンへの水ドーピング効果の評価, 第65回応用物理学会春季学術講演会(応物2018春), 17a-C202-7, 15-007-(1pp), 2018年3月.
髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 : Ag/Niサブ波長周期構造による垂直入射型磁場センサーの高感度化, 第65回応用物理学会春季学術講演会, 18p-P9-20, 2018年3月.
草葉 啓太, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 : サブ波長周期構造/導波構造を用いた垂直光入射系屈折率検知, 第65回応用物理学会春季学術講演会, 18p-P9-21, 2018年3月.
Du Jiyao, Kimura Yukinobu, Tahara Masaaki, Matsui Kazushi, Teratani Hitoshi, Yasuhide Ohno and Masao Nagase : Vertically stacked graphene tunneling junction with insulative water layer, 第65回応用物理学会春季学術講演会(応物2018春), 18a-C202-11, 15-058-(1pp), Mar. 2018.
谷口 嘉昭, 三木 翼, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 今田 泰嗣, 南川 慶二, 安澤 幹人 : イミノビオチン修飾グラフェンによるアビジン吸着特性の pH 制御, 第65回応用物理学会春季学術講演会(応物2018春), 18a-C202-10, 15-057-(1pp), 2018年3月.
竹中 一将, 板東 洋太, 滝谷 悠介, 山口 誠, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也, 富田 卓朗 : サブミクロン厚4H-SiCにおけるラマンスペクトルの極性面依存性, 第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集, 18p-B203-17, 2018年3月.
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